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— Prozatimni typovy znak

— Uréeno jednomu odbérateli

- Dovoz v ramci specializace

— Dovoz v pfipravované specializaci
— Ostatni dovoz

— Uréeno pro export

TRIDA  TYP POPIS FUNKCE KOD DOD. ANALOG POZN.
5.1.6 Spinaci vykonové
KU 601 NPN;pro v8eobecné pouziti;TO-3;10W-3A-50V;15-30MHz U1988 R BDY 12B
KU 602 NPN;pro veobecné pouziti;TO-3;10W-3A-80V;15-30MHz u1988 R
KU 605 NPN;pro spinaci a regulaéni aplikace;TO-3;60W-10A-80V-26MHz A R BUY 12
KU 606 NPN;pro spinaci a regulaéni aplikace;T0-3;50W-8A-60V-26MHz A R BUY 13
KU 607 NPN;pro spinaci a regulaéni aplikace;TO-3;70W-10A-80V-26MHz A R BUY 12
KU 608 NPN;pro spinaci a regulaéni aplikace;TO-3;70W-10A-80V-26MHz A R
KU 611 NPN:pro spinaci a regulaéni aplikace;TO-66;10W-3A-60V-30MHz A R BDY 12B
KU 612 NPN;pro spinaci a reguladni aplikace;TO-66;10W-3A-80V-30MHz A R
KUX 41N NPN;pro spinaci a vykonové aplikace;TO-3;120W-18A-160V A R BUX 41N
KUY 12 NPN;pro spinaci a regulaéni aplikace;TO-3;70W-10A-80V A R BUY 12
5.1.7 FET pro vSeobecné pouziti
KcJ 10 N-kandl;JFET pro mikrofonni pfedzesilovaée;TO-92;40V A P
KF 520 N-kanal;MOS pro obvody s velkym vstupnim odporem;0,03A-30V A P
KF 521 N-kandl;MOS pro spinaci aplikace;TO-72;0,01A-20V-2,5mA/V A P 3sK21
KF 522 P-kandl;MOS pro multiplexery;T0-72;0,056A-32V-2mA/V A P
KF 523 P-kandi;MOS pro multiplexery;TO-5;0,06A-32V-2mA/V A P
KF 552 P-kanal;dvojice MOS tranzistorti pro vieobecné aplikace;15mA B P
KS 4391 N-kandl;JFET pro spinaci aplikace;T0-92;150mA-40V-20/35ns A P 2N4391
KS 4392 N-kanal;JFET pro spinaci aplikace;T0-92;75mA-40V-20/55ns A P 2N4392
KS 4393 N-kanal;JFET pro spinaci aplikace;T0-92;30mA-40V-20/80ns A P 2N4393
KSN 05 N-kanal;MOS pro spinaci aplikace;T0-92;0,63W-0,3A-60V A1990 P
KSN 10 N-kanal;MOS pro spinaci aplikace;T0-92;0,63W-0,3A-100V A1990 P
KSN 20 N-kanél;MOS pro spinaci aplikace;T0-92;0,63W-0,3A-200V A1988 P
KSN 40 N-kanél;MOS pro spinaci aplikace;T0-92;0,63W-0,3A-400V A1990 P
KSP 05 P-kanal;MOS pro spinaci aplikace;TO-92;50V A1990 P
KSP 10 P-kanal;MOS pro spinaci aplikace;T0-92;100V A1990 P
KSP 20 P-kandl;MOS pro spinaci aplikace;T0O-92;200V A1988 P
KUN 05 N-kanél;vykonovy MOS pro spinaci aplikace;T0-220;60W-50V A P BUZ 10
KUN 10 N-kanal;vykonovy MOS pro spinaci aplikace;TO-220;60W-100V A P BUZ 20
KUN 101 N-kanal;vykonovy MOS pro spinaci aplikace A1988 P
KUN 20 N-kandl;vykonovy MOS pro spinaci aplikace;TO-220;50W-200V A P BUZ 30
KUN 40 N-kanal;vykonovy MOS pro spinaci aplikace;T0-220;60W-400V A P BUZ 60
KUN 72 N-kanél;vykonovy MOS pro spinaci aplikace A1989 P
5.1.8 FET pro vf aplikace
KF 907 MOS tetroda pro VHF aplikace;TO-50;0,04A-20V-6dB/800MHz A P BF 905
KF 910 MOS tetroda pro VHF aplikace;T0O-560;0,06A-20V-2,6dB/250MH:z A P BF 910
KF 964 MOS tetroda pro VHF aplikace;T0O-50;0,03A-20V-2,8dB/200MHz A1989 P BF 964
KF 966 MOS tetroda pro UHF aplikace;T0O-50;0,03A-20V-3,9dB/200MHz A1989 P BF 966
KF 982 MOS tetroda pro VHF aplikace TO-50;0,04A-20V-2,8dB/200MHz A1989 P BF 982



